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หน่วยความจำ� HyperX Savage DDR4

คุณสมบัติ/รายละเอียดทางเทคนิคดูจากด้านหลัง >>

>	ความเร็วสูงสุด 3000MHz ค่าหน่วงเวลาต่ำ� จึง
เป็น DDR4 ที่มีประสิทธิภาพโดดเด่น

>	รองรับมาตรฐาน Intel XMP สำ�หรับทำ�งานกับ
เมนบอร์ดที่ติดตั้งชิปเซ็ต Intel 100 Series และ 
X99

>	ใช้กระแสไฟต่ำ�กว่า DDR3

>	โครงสร้างอสมมาตร ผลิตจากอะลูมิเนียมหล่อลื่น
ขึ้นที่ออกแบบมาอย่างมีสไตล์ ชิ้นส่วนกระจาย
ความร้อนทรงต่ำ�

หน่วยความจำ� HyperX® Savage DDR4 คือความลงตัวที่เหนือกว่า
ทั้งความเร็วและเวลาในการสืบค้นข้อมูลที่ต่ำ�ประสานงานได้ดีกับ
โปรเซสเซอร์ 2, 4, 6 หรือ 8 แกนประมวลผลจาก Intel ทำ�ให้ตัดต่อวิดีโอ 
เรนเดอร์ภาพ 3 มิติ เล่นเกมและประมวลผล AI ได้รวดเร็วยิ่งกว่า ความเร็ว
สูงสุด 3000MHz และค่าหน่วงเวลาที่ CL12–CL15 ทำ�ให้สามารถทำ�งาน
ได้ดีกับเมนบอร์ดที่ติดตั้งชิปเซ็ต Intel 100 Series และ X99 โอเวอร์คล็อก
ได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องปรับค่าด้วยตัวเองจาก BIOS 

มีจำ�หน่ายแบบแถวเดี่ยวและเป็นชุด 2, 4 และ 8 แถว ความจุสูงสุด 128GB 
หน่วยความจำ� HyperX Savage DDR4 ใช้กระแสไฟต่ำ�กว่า DDR3 ที่ 1.2V 
หรือ 1.35V โครงสร้างเป็นแบบอสมมาตร มีสไตล์เฉพาะตัว ชิ้นส่วน
กระจายความร้อนทำ�จากอะลูมิเนียมหล่อทรงต่ำ� สามารถติดตั้งได้ด้าน
ล่างขอพัดลมระบายความร้อน CPU ช่วยในการกระจายความร้อนอีก
ขั้น ทำ�ให้เครื่องทำ�งานเย็น และยังเสริมความสวยงามให้กับฮาร์ดแวร์
ต่าง ๆ ของ PC คุณจึงโดดเด่นและ “สะดุดตา” ผู้คน ชิ้นส่วนกระจายความ
ร้อนสีดำ�และ PCB ที่เข้ากันผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดี ออกแบบให้มี
ลักษณะคล้ายเพชร

ข่มขวัญคู่แข่งกับสไตล์ที่โดดเด่นและความมั่นใจที่เหนือกว่า HyperX 
Savage รับประกันตลอดอายุการใช้งาน พร้อมบริการทางเทคนิคฟรี 
มั่นใจได้กับความน่าเชื่อถือจากแบรนด์ของเรา 

ค่าหน่วงเวลาต่ำ� ความเร็วสูง ประสิทธิภาพ
โดดเด่น
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เลขชิ้นส่วน

หน่วยความจำ� HyperX Savage DDR4

คุณสมบัต/ิข้อดี

ผลิตภัณฑ์จาก Kingston ทั้งหมดได้รับการทดสอบว่ามีคุณสมบัติทางเทคนิคที่แจ้งไว้ เมนบอร์ดหรือเครื่อง
บางรุ่นอาจไม่สามารถรองรับการทำ�งานตามความเร็วและการตั้งค่าที่กำ�หนดสำ�หรับ HyperX ที่มีแจ้งไว้ 
Kingston ไม่แนะนำ�ให้ผู้ใช้ปรับการทำ�งานของคอมพิวเตอร์ให้เร็วกว่าความเร็วที่แจ้งไว้ การโอเวอร์คล็อค
หรือปรับแต่งค่าเวลาการทำ�งานของระบบอาจทำ�ให้ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย

>>ค่าหน่วงเวลาต่ำ�ทำ�ให้เป็น DDR4 ที่มีประสิทธิภาพโดดเด่น — 
HyperX Savage DDR4 มีความโดเด่นทั้งความเร็วในการทำ�งานที่สูง
ถึง 3000MHz และค่าการสืบค้นที่สูงเป็นพิเศษโดยมีการหน่วงเวลา
ในระดับ CL12-CL15 ช่วยเสริมการทำ�งานของโปรเซสเซอร์ 2, 4, 6 
หรือ 8 แกนประมวลผล ทำ�ให้ตัดต่อวิดีโอ เรนเดอร์ไฟล์ 3 มิติและ
ประมวลผล AI ได้รวดเร็วกว่า 

>> พัฒนาข้ึนมาโดยเฉพาะสำ�หรับชิปเซ็ต Intel 100 Series และ  
X99 — รองรับโพรไฟล์ Intel XMP ในตัวสำ�หรับชิปเซ็ต Intel 100 Series 
และเมนบอร์ด X99 ผู้ใช้สามารถโอเวอร์คล็อกสถาปัตยกรรมของตนได้
ง่าย ๆ ตามโพรไฟล์สำ�เร็จรูป โดยไม่ต้องปรับค่าเองจาก BIOS

>>อัตราสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ�กว่า DDR3 — หน่วยความจำ� HyperX 
Savage DDR4 ใช้กระแสไฟน้อยกว่า DDR3 เพียง 1.2V หรือ 1.35V 
สำ�หรับชิ้นส่วนทั้งหมด การใช้พลังงานที่น้อยกว่าทำ�ให้เกิดความ
ร้อนน้อยกว่า มีเสถียรภาพมากกว่าและ PC ทำ�งานได้เงียบกว่า 

>>ชิ้นส่วนกระจายความร้อนทรงต่ำ�หล่อขึ้นแบบผลิตจาก
อะลูมิเนียม — ผลิตจากอะลูมินียมหล่อขึ้นรูปคุณภาพสูง HyperX 
Savage DDR4 ช่วยหให้การกระจายความร้อนดีขึ้น การทำ�งานจึง
มีเสถียรภาพมากกว่า โครงสร้างทรงต่ำ�ช่วยลดปัญหาที่มักพบกับ
ระบบระบายความร้อนของ CPU เนื่องจากรูปทรงอสมมาตรและเส้น
สายทรงเพชรทำ�ให้มีความโดดเด่นจากเครื่องทั่ว ๆ ไป

รายละเอียดทางเทคนิค

>>ความจ ุ4GB–8GB (แถวเดียว) 8GB–128GB (เป็นชุด)

>>ความเร็ว 2133MHz, 2400MHz, 2666MHz, 2800MHz และ 3000MHz

>>ค่าหน่วงเวลา CAS CL12–CL15

>>แรงดันไฟฟ้า 1.2V หรือ 1.35V

>>อุณหภูมิการทำ�งาน 0°C ถึง 85°C

>>อุณหภูมิการจัดเก็บ -55°C ถึง 100°C

>>ขนาด 133.35 x 32.8 มม.

>> รองรับการทำ�งานกับ X99, Z170, H170, B150 และ H110


